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a+yl =(nxl0) - 333 -5 ms.
b +y2= ( X10) - 333 -5 ms.
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3.3 (Series Reactor)

Back-to-Back (
40 1)

XL6% 7%  xc

3.4

LAAA S

3.6

XL
XC 6% %



	บทที่ 3 การควบคุมแรงดันเกินชั่วครู่จากการสวิตช์ชุดตัวเก็บประจุ
	3.1 การใช้ Pre-insertion Impedance
	3.2 ชุดควบคุมการต่อวงจร (Synchronous Closing Control)
	3.3 การใช้ตัวเหนี่ยวนำต่ออนุกรมกับตัวเก็บประจุ 
	3.4 การปรับปรุงชุดแก้ตัวประกอบกำลังของผู้ใช้ไฟฟ้า


